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ESPERIENZA LAVORATIVA

(Da 16.07.2007- a oggi) ' Pelitecnico di Torino: Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia, corso Duca degll Abruzzi, 24 Torino

(Da 01.08.2006- al 15.07.2007)

(Da 01.2006- al 31.07.2006)

(Da 03.2002- al 31.12.2005)

Tecnico di laboratorio elaborazioni dati (categoria D).

e Caratterizzazione di campioni di diversa natura (materiali omogenei e nanostrutturati quali ad esempio a
base di Siicio e sue leghe, TiOx, ZnO, nanotubi di C e grafene) per diversi progetti di ricerca sia di natura
fondamentale che applicata (con notevoli coinvolgimenti industriali) che riguardano imaging FESEM (Field
Emissiona Scanning Electron Microscopy) e TEM (Transmission Electron Microscopy), misure, analisi ed
interpretazione spettri XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy);

e Gestione e coordinazione contratti di manutenzione degli strumenti con le relative ditte produttrici;

e Coordinazione attivita di ricerca dei laboratori di spettroscopia e microscopia;

e Pianificazione shutdown e accensionefinizializzazione degli strumenti per lunghi periodi di inattivitd efo
chiusura del Politecnico;

o Co-responsabile delLaboratorio di Microscopia Elettronica Avanzata (FESEM-EDX) del Dip. DISAT.

Politecnico di Torino, Dipartimento di Fisica, corso Duca degli Abruzzi, 24 Torino 10129

Assegno di ricerca su ‘Materiali magnetici e spintronica”; progettazione e sviluppo di un transistor innovativo
funzionante sulla base dei principi defla nanospintronica in metalli e semiconduttori.

Vlshay semiconductor ltaliana S.p.A., via liguria, 49 Borgaro Torinese (TO) e Dlpartlmento di Fisica del Politecnico
di Torino corso Duca degli Abruzzi, 24 Torino 10129 i
Stage svolto in azienda Vishay in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Progetto di sviluppo e ricerca di nuove bariere per diodi Schottky: esecuzione di micro/nano fabbricazioni per la realizzazione
di dispositivi elettronici in camera pulita.

Agilent Technologies Italia S.P.A., via fratelli Varian 54, leini e Dipartimento di Fisica del Politecnico di
Torino corso Duca degli Abruzzi, 24 Torino
Dottorato di Ricerca svolto in azienda Agilent e nel polltecmoo di Torino
Sviluppo di tecnologie micro-elettro-meccaniche applicate alfalto vuoto:
o progettazione dei passi di processo per la realizzazione di una membrana di quarzo e un riscaldatore
integrato;
o integrazione diun dissipatore di potenza elettrica alfinterno di un leak-detector;
e prototipazione delleak-detector mediante tecnologie fotolitografiche ed etching selettivi in camera pulita.
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CAPACITA' E COMPETENZE
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CAPACITA' E COMPETENZE
INFORMATICHE

Patente di Guida

Dottorato di Ricerca in Fisica conseguito presso il Politecnico di Torino e Agilent Technologies Iltalia S.P.A,,
di leini (TO)..

Titolo della tesi: “Fisica dei processi per tecnologie microelettromeccaniche atte alla realizzazione di sensori per
lultra-alto-vuoto”.

Laurea Quinguennale (Vecchio Ordinamento) in Ingegneria Elettronica con Indirizzo automazione, conseguita
presso il Politecnico di Torino.

Titolo della fesi; “Realizzazione e Caratterizzazione di membrane su silicio per applicazioni
microelettromeccaniche”.

ltaliano

Inglese Capacita di lettura Buono
Capacita di scrittura - Buono
Capacita di espressione orale Buono

Buone doti comunicative e di ascolto. Spiccata capacita a lavorare in gruppo cooperando con persone nei laboratori
di ricerca dellateneo. Attitudine ad adattarsi ad ogni contesto per gestire al meglio ogni situazione, grazie alla
formazione ricevuta durante il percorso di studi e alle attivitd svolte allestero e anche eseguendo servizio di
steawrding_

Buona attitudine alla gestione di progetti, di gruppi, e lattivith di ricerca.

Crescita di semiconduttori, dielettrici e metalli in strutture omogenee, a fim sottle e nanostrutturato (Thermal
Evaporation, Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, Sputtering), relative tecniche di caratterizzazione
micro-nanotecnologiche (Optical Microscopy, Profilometer Technique, SEM, Focus lon Beam, TEM, XPS), Misure
-V in bassa temperatura) e processi (Optical Lithography, Wet Etching, Dry Etching, Powder Blasting, Anodic
Bonding, Electroplating).

Tali competenze, sviluppate in diversi ambiti micro e nanotecnologici quali ad esempio Ia realizzazione di membrane
di ossido/nitruro di silicio e di diodi Schottky basati su semiconduttori innovativi, sono state acquisite .nei laboratori
di ricerca del Politecnico di Torino e delle aziende Vishay e Agilent.

Sistemi opei‘ativi Microsoft Windows, pacchetto Office; Matlab; browser Internet, lettore
di posta; Origin. Multipak, CasaXPS

Patente automobilisticaTipo B
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14) 2016. Multifunctional commercially pure titanium for the improvementof bone integration: Multiscale
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Penazzi, Nerino
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ultrathin films, PHYSICAL REVIEW MATERIALS, American Physical Society, pp. 10,2018, Vol. 3,
ISSN: 2475-9953, DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.3.044801 Piatti, Erik; Takafumi, Halano;
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S.; Laurenti, M.; Stassi, S.; Ricciardi, C.
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